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前　　言

　　本标准由全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８４）提出并归口。

本标准起草单位：中国科学院福建物质结构研究所、福建光电子材料工程技术研究中心和福建福晶

科技股份有限公司。

本标准主要起草人：兰国政、吴少凡、林文雄、谢发利、吴季、李雄。
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硼酸盐非线性光学

单晶元件通用技术条件

１　范围

本标准规定了硼酸盐非线性光学单晶元件β相偏硼酸钡（βＢａＢ２Ｏ４，简称 ＢＢＯ）和三硼酸锂

（ＬｉＢ３Ｏ５，简称ＬＢＯ）的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检测规则及包装、标志、运输、贮存等。

本标准适用于硼酸盐非线性光学单晶元件ＢＢＯ和ＬＢＯ，其他种类的硼酸盐非线性光学单晶元件

也可参照使用。该元件主要用于制作激光器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１２９７．１—２００２　激光棒波前畸变的测量方法

ＧＢ／Ｔ１６６０１—１９９６　光学表面激光损伤阈值测试方法

ＧＢ／Ｔ２２４５３—２００８　硼酸盐非线性光学单晶元件质量测试方法

ＪＢ／Ｔ９４９５．３—１９９９　光学晶体透过率测量方法

３　术语和定义

３．１

硼酸盐非线性光学单晶　犖狅狀犾犻狀犲犪狉狅狆狋犻犮犪犾犫狅狉犪狋犲犮狉狔狊狋犪犾

阴离子基团为硼氧基团的非线性光学单晶。

３．２

硼酸盐非线性光学单晶元件　犖狅狀犾犻狀犲犪狉狅狆狋犻犮犪犾犫狅狉犪狋犲犮狉狔狊狋犪犾犱犲狏犻犮犲狊

硼酸盐非线性光学单晶经过定向、切割、抛光，必要时镀膜后加工成的光学元件。

３．３

垂直度　犘犲狉狆犲狀犱犻犮狌犾犪狉犻狋狔

单晶元件通光面与侧面之间的垂直程度。

３．４

切割角度和角度偏差　犆狌狋狋犻狀犵犪狀犵犾犲犪狀犱犪狀犵犾犲狋狅犾犲狉犪狀犮犲

切割角度用θ和表示，角度偏差用Δθ和Δ表示。

θ是单晶元件通光面的法线和犣轴之间的夹角。

是单晶元件通光面的法线在犡犢 平面内的投影与犡 轴之间的夹角。

单晶元件的角度偏差（Δθ，Δ）是实际切割角度与设计切割角度之间的偏差。

犡、犢、犣轴为硼酸盐非线性光学单晶的晶体主轴。

３．５

平面度　犉犾犪狋狀犲狊狊

单晶元件的平面度指单晶元件表面凹凸不平的程度。
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